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1. Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 4 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

13 AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Beb6rde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abechnitt 607 der VerwaltungsrichUinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu fofgenden Punkten: 

I Grundlage des Beschelds 

II □ Priority 

HI □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangefnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V 13 Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angeftihrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 



1 ."HinsicrTtlich der Bestandteite der intemationalen Anmeidung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt wurden, geiten im Rahmen dieses Berichts afs 'ursprungiich 
eingereicht* und sindihm nicht beigefugt, we// sie keine Anderungen enthatten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Serten \ 

-1-12 in der ursprungiich eingereichten Fassung ;t 

Anspruche, Nr. 

1 -1 1 elngegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 28.05.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/3-3/G in der ursprungiich eingereichten Fassung 

2. Hinslchtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeidung eingereicht worden ist, zur Verfiigung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die lur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
.(nachRegel23.1.(b)).... . v 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeidung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
' worden ist (nach Regel 55.2 undfoder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeidung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokoils durchgefOhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeidung in schriftlicher Form enthatten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behfcrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nlcht Ciber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, : Nr.: . 

□ Zeichnungen, Biatt: i 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehaft in der urspmnglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Arttkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung : 
Neuheit (N) Ja: Anspruche 2-6,8,9,11 j 



Nein: Anspruche 1,7,10 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-11 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-11 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERN ATIONALER VORLAUF1GER Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/01205 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



zu Punkt V: 

_J^. In Anspruch 1 umfaBt das_Me rkmal, daB der lokaLb.e.gre.nzteJ^arrnebereich-in^der- 

fein strukturierten metallhaltigen Leiterbahn bewegt wird, daB der Warmebereich 
kleiner als die Leiterbahn ist. Dies ist nicht ursprunglich offenbart und wird daher 
nicht berucksichtigt. - Das Dokument D1 : US-A-5 405 804 zeigt die Merkmale von 
Anspruch 1 , siehe in Fig. 5 und zugehdrigem Text die fein strukturierte metall- 
haltige Leiterbahn 4' ("fein" ist unbestimmt; zu "strukturiert" siehe Spalte 3 Zeilen 
49 bis 51) mit einer ersten KomgroBe auf einem Tragermaterial 1 l - 3\ und das 
Erzeugen und Bewegen (implizit bei der kieinen Ausdehnung eines Laserstrahfes 
von z.B. 1x1 mm 2 , s. Spalte 6 Zeile 35) eines lokal begrenzten Warmebereiches in 
der Leiterbahn 4' derart, daB eine Rekristattisation (siehe Spalte 4 Zeilen 27, 28) 
zum Erzeugen einer vergroBerten, zweiten KomgroBe (Sinn der Rekristallisation, 
siehe Spalte 1 Zeilen 63 bis 66) durchgefuhrt wird. 

2. Da zur Verbesserung des Integrationsgrades Leiterbahnen immer kfeiner werden, 
ist der Gegenstand von Anspruch 2 naheliegend. - D1 zeigt in Fig. 6A eine Leiter- 
bahn 15 mit einer Primarrichtung und einer dazu senkrechten Sekundarrichtung. 
Da die vom Laser bestrahlte Flache nur 1 mm 2 bis 1 cm 2 miBt (Spalte 6, Zeiien 34 
bis 36), muB der Warmebereich bewegt werden. Dies kann auf folgende Weise 
geschehen: Die uber die gesamte Breite von Fig. 8 gezeigten Laserstrahlen 17 
implizieren eine Bewegung in der Zeichenebene, also in der Primarrichtung von 
Leiterbahn 15. Dann wird der angrenzende Bereich erwarmt, was eine Bewegung 
des Warmebereiches in der Sekundarrichtung erfordert. Dies legt die Merkmale 
von Anspruch 3 nahe. - Was Anspruch 4 betrifft, kann naturlich so haufig etwarmt 
werden, bis die maximal erzielbare KomgroBe erreicht ist. - D1 erwahnt eine Linse 
im die Spalten 4 und 5 verbindenden Satz, womit die bestrahlte Flache '"extended" 
werden kann. Daher liegt der Gegenstand der Anspruche 5 und 6 im Rahmen 
fachmannischen Handetns. - Der Gegenstand von Anspruch 7 ist bekannt, siehe 
in D1 Spalte 1 Zeilen 61 bis 63. - Fur die Anspruche 8 bis 1 1 wird auf Dokument 
D2: US 6 242 808 B1 verwiesen, das eine Warmebehandlung bei 400°C (betrifft 
Anspruch 10; siehe auch D1 , Spalte 6, Zeile 57) fur die Rekristallisation einer im 
Damascene-Verfahren hergestellten Struktur - siehe Fig. 1 , 2, 4; zu Anspruch 9 - 
mit Barriereschicht 12 und Keimschicht 13 (zu Anspruch 8) unter einer Schutzgas- 
Atmosphare (siehe Spalte 4, 4. Absatz; zu Anspruch 1 1) beschreibt. - 
Damit erfullt keiner der Anspruche die Erfordernisse von Artikel 33 (2), (3) PCT. 
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Neue '.Patentanspruche 1 bis 11 



■ 1. Verfahren zur Herstellung fein strukturierter Leiterbah- 
nen" mit geringem elektrischen Widerstand mit den Schritten 
5 a) Ausbilden einer fein strukturierten metailhaltigen Lei- 
terbahn (5A) mit einer ersten Korngrofte auf einem Tragermate- 
rial (1, 2, 3, 4) gekennzeichnet durch. 
die weiteren Schritte 

b) Erzeugen und Bewegen eines lokal begrenzten Warmebe- 
10. reichs (W) in der fein strukturierten metailhaltigen Leiter- 
bahn (5A) derart, dass eine Rekristallisation der Leiterbahn 
(5A) zun\ Erzeugen einer . Leiterbahn (5C) mit einer zur ersten 
Korngroiie. vergrofterten zweiten Korngrofie durchgefiihrt wird. 

15 2. Verf ahr^n-nach Patentanspruch 1, * 

dad u r. ch gekennzeichnet, dass die fein 
strukturierten Leiterbahnen {5, 5A, 5C) Strukturgroften klei- 
ner 0,2 pin aufweisen. 

20 3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, 

dadurch .gekennzeichnet, dass in Schritt 
a) die Leiterbahnen (5) in einer Primarrichtung (x) und/oder 
in einer zur Primarrichtung im Wesentlichen senkrechten " Se- 
kundarrichtung (y) ausgebildet werden; und 

25 in Schritt b) die Bewegung des Warmebereichs (W) im Wesentli- 
chen in Primarrichtung (x) und/oder in Sekundarrichtung (y) 
Oder unter einem Winkel von 45 Grad zur Primar- und Sekundar- 
richtung (x, y) durchgefiihrt wird. 

30 4. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass Schritt b) 
wiederholt durchgefiihrt wird. 
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5. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis A, 
dadurch gekennzeichnet., dass in Schritt 
b) der lokal begrenzte Warmebereich (W) durch einen aufgefa- 



6. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der. lokal 
begrenzte Warmebereich (W) streif enf ormig 1 oder punktformig 

10 ausgebildet wird. 

7. Verfahren nach einem der Patentanspriiche I bis 6, 
dadurch gekennzeichnet', dass in Schritt 
a) die Leiterbahnen (5) eine Metalllegierung oder ein dotier- 

15 tes Metall mit einem Fremdanteil kleiner 5% aufweisen. 

.. 8.. .I.*.. Verfahren , nach -einem der Patentanspriiche 1 bis 7, 
dadurch g e k e n n z e. i c h n e t, dass das Tra- 
germaterial eine Dif f usionsbarrierenschicht (3) und/oder eine 
20 Keimschicht (4) aufweist. 

9. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
a) ein Damascene-Verf ahren durchgefuhrt wird. 

25 

10. Verfahren nach einem der- Patentanspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der lokal 
begrenzte Warmebereich (W) eine Temperatur von 150 Grad. Cel- 
sius bis 450 Grad Celsius aufweist. 



chest-en -Lasers tratrl, ein ~heii5.es Gas, eine Vielzahl von Heiz- 



5 



lampen und/oder einen Heizdraht eirzeugt' wird. 




30. 



11. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 10, 
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dadurch gekennzeichnet, dass die Re- 
kristallisation in einer Schut zgasatmosphare- durchgef iihrt 
wird. 
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